Conditions de dépbts, Spider 600

PM Cibles films Recettes Br\i);s Source P[uvl\f]s' ’ [S‘irm] [ngm ] [S;Zm] [nm\//mn] Ra[rsr]pe Remarques [a?::iz] E[ﬁ?rﬁ
1 |AlLO, AlL,O3 Al203-# - |RF 700 | 50.0 - - 14.0 30 [Durée de dépét [mn] = Epaisseur [nm] / 16.38 [nm/mn] + 0.3 mn 07 : 27 100
1 |AlLO4 AlL,O3 Al203_F-# - |RF 700 | 50.0 2.0 - 25 30 [Durée de dépét [mn] = Epaisseur [nm] / 2.47 [nm/mn] - 2 mn 38: 29 100
1 |GeO, GeO, GeO2-# - |RF 1,000 | 15.0 - - 60
1 |GeO, GeO, GeO2_F-# - |RF 1,000 | 15.0 20 - 60
1 |ITO ITO ITO-# - |RF 500 15.0 - - 86.4 30 |Durée de dépét (<25nm) [mn] = Epaisseur [nm] / 86.4 [nm/mn] + 0 mn. 0.4mQ.cm 00: 17 25
1 |ITO ITO ITO-# - |RF 500 15.0 - - 176.0 30 |Durée de dépét (>100nm) [mn] = Epaisseur [nm] / 176 [nm/mn] + 1 mn. 0.4mQ.cm 01: 34 100
1 |ITO ITO ITO_F-# - |RF 500 15.0 2.0 - 22.1 30 |Durée de dép6t [mn] = Epaisseur [nm]/ 22.1 [nm/mn] + 1 mn. 25mQ.cm 05: 31 100
1 |MgO MgO MgO-# - |RF 1,000 15.0 - - 9.0 60 |Durée de dépdt [mn] = Epaisseur [nm] / 9.0 [nm/mn] + 0.15 mn 12: 07 100
1 |MgO MgO MgO_F-# - |RF 1,000 15.0 2.0 - 8.6 60 |Durée de dépdt [mn] = Epaisseur [nm] / 8.6 [nm/mn] + 0.9 mn 12 : 38 100
1 |SiO, SiO, SiO2-# - |RF 1,000 | 15.0 - - 58.0 30 01: 58 100
1 |SiO, SiO, SiO2_F-# - |RF 1,000 98.0( 13.0 - 11.9 30 [Throttle Valve Open 08 : 39 100
1 |Ta,0s Ta,05 TaOx-# - |RF 1,000 | 15.0 - - 1175 60 01:21 100
1 |Ta,0s Ta,05 TaOx_F-# - |RF 1,000 | 15.0 3.0 - 134 60 07 : 58 100
1 (Ti_r Ti Ti(1)-# - |RF 1,000 | 15.0 - - 90.0 01: 09 100
1 (Ti_r TiO, TiO2(1)-# - |RF 1,000 11.0 4.0 - 34.0 02: 58 100
1 (Ti_r TiN TiN(1)-# - [RF 1,000 | 40.0 -| 15.0 14.2 4 [Throttle Valve Open 07 : 05 100
1 |TiOy TiO, TiO2_T-# - |RF 500 15.0 - - 134 30 07 : 44 100
1 |TiOy TiO, TiO2_T_F-# - |RF 500 15.0 1.0 - 2.0 30 49: 31 100
1 |V.05 V,05 V205-# - |RF 500 15.0 - - 7.3 30 13: 57 100
1 |V.05 V,05 V205_F-# - |RF 500 15.0 20 - 1.6 30 62 : 45 100
2 |Al AIN AIN_T-# 5 |DC Pinnacle | 1,500 -| 50.0 50.0 10 |Throttle Valve Open 02: 05 100
3 |Mo Mo Mo-# - |DC Maris 2,000 5.0 - - 4115 5 00: 17 100
3 |INb Nb Nb-# - |DC Maris 1,000 | 15.0 - -| 170.0 5 00: 38 100
3 |Pt Pt Pt-# - |DC Maris 1,000 | 15.0 - -| 270.0 5 00 : 47 200
3 |Pt Pt Pt_200W-# - |DC Maris 200 15.0 - - ? 2
3 |Ru Ru Ru-# - |DC Maris 1,000 | 15.0 - -| 230.0 5 00: 29 100
3 |Si Si Si-# - |DC Maris 800 29.0 - - 105.0 20 |Stress 25 Mpa (tension), unif. 5.55% (49 pts) 01: 07 100
3 |W W W-# - |DC Maris 1,000 | 56.0 - -| 185.0 5 00: 35 100
3 |WTi10% [WTi10% |WTi-# - |DC Maris 1,000 | 56.0 - -| 178.0 5 00: 36 100
4 |Al (et AISi) |Al (et AISi) |Al-# - |DC Maris 1,000| 15.0 - - 2150 5 |7.06.10° Q/n 00 : 30 100
4 |Al (et AISi) |Al (et AISi) [AI_200W-# - |DC Maris 200| 15.0 - - 34.0 2 02: 57 100
4 |Al (et AISi) |Al (et AISi) [AI_400W-# - |DC Maris 400| 15.0 - - 75.0 2 01: 21 100
4 |Ta Ta Ta-# - |DC Maris 1,000 | 15.0 - -| 150.0 5 00: 43 100
4 |Ti Ti Ti-# - |DC Maris 1,000 9.0 - -| 120.0 5 00: 13 20




Conditions de dépbts, Spider 600
Xx_T-# Dépdt en température Xx_E-# Dépot avec RF Etch de la plaque Xx_F-# Dép6t avec flux de gaz Xx_D-# Dépot développement



